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1. まえがき 
近年、テラヘルツ波を活用した計測によりサイエン

スの新しい扉が開かれる中[1, 2]、高感度かつ所望の特

性を実現可能なテラヘルツ計測ツールの実現が鍵とな

っている。著者らはカットスルー金属スリット[3]を用

いることで、高消光比、高透過電力、高堅牢性を両立

した偏光子 GoISⓇを実現し、既に-50 dB 以下の高消光比、

80%程度の高透過電力を比較的広帯域で実現した[4, 5]。
しかしながら偏光子と自由空間とのインピーダンス不

整合により、透過電力にリップルが生じてしまう問題

が残されていた。本稿ではさらなる高感度化のため、

ブリュースター角での特性について検討した。導体損

が生じない完全導体を用いた条件下ではあるが、おお

むね-50 dB 以下の高消光比を保つパラメータを用い、

比較的広帯域で100%に近い透過電力を保つ設計を行っ

た。 
2. ブリュースター現象を用いた高感度偏光子 

図 1 にカットスルー金属スリット型テラヘルツ波帯偏

光子を示す。カットスルー金属スリット型では、導波管

のカットオフ周波数を用い、伝搬方向のスリット長を長

くすることで高消光比を容易に実現できる。スリットの

パラメータを制御することで高透過電力も実現できる。

偏光子と自由空間とのインピーダンス不整合による透

過電力の周期的なリップルは、ブリュースター現象によ

り抑圧できる。カットスルー金属スリットのブリュース

ター角BはB = cos-1(d / p)で与えられる[6]。ここで d は

金属スリット幅、p は周期である。 
3. ブリュースター現象を用いた高感度偏光子の設計 

図 1 の全構造は波長に対して十分に大きく、x 軸方向

は無限一様構造、y 軸方向は周期構造である。y 軸方向

に周期境界壁を仮想し、金属スリット 1 本分を抜き出し

た解析モデルで設計できる。表 1 に設計パラメータを示

す。z 軸と水平な入射の場合、0.3 THz から 2.3 THz でお

おむね-50 dB 以下の消光比となり、カットオフ周波数が

3.0 THz となる設計パラメータである[5]。表 1 のパラメ

ータでのブリュースター角はB = 44.4 度である。 
図 2 に TM モードの透過電力の等高線図の解析結果を

示す。解析には有限要素法電磁界シミュレータ ANSYS
社 HFSS 13.0.2 を用いた。金属は完全導体を用いた。図

2 よりブリュースター角B = 44.4 度付近でインピーダン

ス整合が取れ、高い透過電力が得られていることが確認

できる。図 3 に入射角 = 0、44.4 度における TM モード

の透過電力の周波数特性を示す。角度 = 0 度では、0.3 
THz ~ 2.3 THz の全域でリップルが確認できる。ブリュ

ースター角B = 44.4 度では 0.3 THz から 1.1 THz で透過

電力が約 100%を保つ。1.1 THz から 2.0 THz ではリップ

ルが生じるが、 = 0 度の場合よりもリップル幅が抑え

られている。2.0 THz 以降では = 0 度の場合よりもリッ

プル幅が大きくなる。 

4. まとめ 

ブリュースター現象を用いたカットスルー金属スリッ

ト型テラヘルツ波帯偏光子の高感度設計を行った。完全

導体での解析により、ブリュースター角で 0.3 THz から

1.1 THz で透過電力が約 100%を保つ。今後、導体損を考

慮した設計とともに、素子を作製し、実験により動作確

認する。 

      
(a) Bird’s-eye view            (b) Side view 

Fig. 1 Terahertz polarizer consisting of cut-through metal slits. 
Table 1 Design parameters of a terahertz polarizer. 

 

 

 
Fig. 2 Transmission power distribution of a TM mode. 

 
Fig. 3 Frequency characteristics of transmission power. 
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